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Изобретение относится к технологии полупроводников, в частности к способам получения нанокомпозитов. 
Способ получения нанокомпозита включает сенсибилизацию и каталитическую активацию поверхности 
предварительно полученной пористой структуры и последующее заполнение пор металлом. Сенсибилизацию и 
каталитическую активацию осуществляют в ультразвуковом поле. Пористая структура может быть выполнена из 
полупроводникового материала. 
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